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La presente invención se refiere a los dispositi- ‘

vos e instalaciones interfonos a conmutación automática, #.

especialmente a los dispositivos e instalaciones de común!*-
** •

caclo'n en voz alta para la  conexión de locales, particular- *
. . . . . .

5. ment e de los locales de alo ¿amiento con puestos de conse-* • ♦ *

¡Jería, y de manera más general pora la  conexión entre un 

puesto de usuario y un puesto central, y viceversa.

Bn particular, la  invención se refiere a disposi­

tivos e instalación de interfónos que comprenden dos canales 

10. de amplificación distintos para la  transmisión en el sentido
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de puesto central, puesto de usuario y viceversa, en los 

cuales el puesto central comporta dos transductores electro- 

acústicos constituidos de un micrófono y de un altavoz, 

mientras que cada puesto de usuario está provisto de un solo 

transductor constituido por un altavoz que cumple al propio 

tiempo la  misión de micrófono, y en los que están dispuestos 

medios para bloquear uno de los dos canales cuando el otro 

está en fbncionasiient o •

En los dispositivos e instalaciones de interfonos

especificados,, la  conmutación de los canales Se produce*

según el sentido de la  transmisión, mediante una fracción de

corriente fónica derivada de cada amplificador de canal. . En

la¿ diversas realizaciones conocidas, estas corrientes sopf

utilizadas para producir una señal de bloqueo del amplifi-

cador del canal a bloquear, o* de manera esencialmente eq'ui-
• * *  •

valénte, para excitar un relevador que produce mecánicamente 

el cambio de la  línea de usuario para conducirla de la  salida
v  •

de un canal a la  entrada del otro* * * **

En todos los casos, en todos los dispositivos e
•  •* ♦»

instalaciones conocidos del tipo especificado* las fraccioné® 

derivadas de las corrientes fónicas actúan al mismo tiempo •y .* 

separadamente durante la  conexión usuario-puesto central* una 

de ellas para efectuar la  conmutación* y la  otra para mante­

ner incambiada esta conexión evitando la  conmutación espontá- 

neá;por efecto del acoplamiento acústico del micrófono y  

del altazvóz en el puesto central.

Esta modalidad de fbncionamiento complica el c ir-
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caito de conmutación que está compuesto de, a lo menos, dos 

grupos de elementos a válvula interoonectados para actuar 

sobre un relevador de conmutación o que actúan cada uno sobre 

cada canal del dispositivo, siendo cada uno de ellos puesto 

5. • en accián por cada una de las citadas fracciones dé las co­

rrientes fónicas.

la  invención Se refiere especialmente a un disposi­

tivo  interfono a conmutación automática, caracterizado por 

el hecho de que comprende dos canales de amplificación cuyas 

1Q, etapas terminales están interconectadas y funcionan sobre

puntos de trabajo diferentes de su característica Respectiva, 

de ta l manera que el estado de conductibilidad de í a  etapa de 

mayor polarización entrada el estado de bloqueo de la  etapa 

de más débil polarización, lo que permite simplificar la  eons-
.-•5 r i .  '

15* truedión del dispositivo*; .
p. • * • •

Según una forma de realización, el dispositivo ... •
compórte a lo menos un elemento a válvula de conmutación, *

‘ ‘ . . . .  .  •

exterior a los citados amplificadores, para mandar, en • •
función del sentido de la  conversación, la  conductibilidad'*•*’

20, de l a  etapa termina dó mayor polarización* ' " *
.> -
' Segón otra formé de realización, e l elemento a *.

válvula de conmutación es mandado por una tensión obtenida 

por comparación de dos fracciones dé corrientes fónicas deri­

vadas de los dos amplificadores* rectificadas en oposición 

25* dé rífase, siendo una de las citadas fracciones* en valor

absoluto ,, sensiblemente qi r̂or que la  otra*
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10.

15 .

2 0 .

20.

la  invención constituye un dispositivo interfolio < 

del tipo especificado perfeccionado de manera a presentar 

un circuito de conmutación simplificado y en particular cóm- 

puesto de un solo elemento a válvula.

Conforme a la  invención, la  conmutación se efectóa 

Con la  ayuda de ún transistor de manera a reducir la  distor­

sión de la  información. entendiéndose por distorsión el ■ 

corte in icial y el corte final de las corrientes fónicas 

que truncan la  palabra transmitida, lo que es un inconvenien­

te  tipleo de los dispositivos conocidos de este tipo.

¿demás, la  invención constituye un dispositivo en 

el qüé éstá excluido todo acoplamiento de reacción entre* los 

canales de transmisión y que permite por tanto la  transmisión 

correcta á un nivel de amplificación cualquiera. : •

La etapa terminal a mayor polarización es la  etapa*/’.
. . • . • •

correspondiente ai amplificador deí usuario , y, entre las;.
•„ • • * • * »

deis corrientes fónicas derivadas, la  más elevada es la  de. •

la  citada etapa, de ta l  modo que. cuándo esta etapa funciona*
/.V. ■

la  tensión de mando de la  citáda válvula de conmutación pr*©-.
■ . • ■ . * «

sentá la  polaridad inducida por diCÍba corriente más elevada*..* •
pena excluir la  posibilidad de reccnmutación debida al acó- * 

plamiénto ácóstioo entre el altavoz y el micrófono deí puesto 

central. • •

En una forma de realización preferida de la  inven­

ción. las etapas de amplificación son transistorizadas, y  

entre ellas, las etapas terminales de los dos canales



tienen sus emisores intereonectados, estando las bases pola, 

risadas diferentemente y de manera t a l  que cuando el transis­

tor de mayor polarización es conductor., la  tensión de emisor, 
dos '

común a los/transistores, es igual a la  tensión de pola* 

rización de base del otro transistor ,> lo qué lo bloquea.

Además, el elemento a válvula de conmutación com- 

prende ventajosamente un transistor, de preferencia conectado 

de manera a colocar en cortocorcuito la  base del transistor 

terminal de mayor polarización mediente una t ensión de mando 

positiva, . . . . . . . .

En estas condiciones* entre las dos corrientes 

fónicas mencionadas anteriormente* aquella que es derivada 

del amplificador del usuario es rectificada y deducida paga 

producir, en los bornes de una;resistencia de carga, una- 

tensión negativa que tiene un valor absoluto superior al
• • •,  • a  ♦ *

de la  tensión positiva producida por la  corriente fónica* \
" ‘ - i ' 'A J! .. ♦, •

derivada del amplificador del presto central.

Además, y segán una forma de realización de la  .
# > , •

invención, para mejorar el periodo transitorio de conmutáis,•’

ción en el momento del paso del puesto del usuario al puesto*
• v.; • ■ ■ ' ' ■ ■ ’" " ’AA- ' • . •
central, e l circuito de base del transistor de conmutación -  • 

y--el circuito emisor de la  etapa terminal del amplificador 

del puesto central, comprenden cada uno un grupo a resisten* 

ciá y capacidad, entre los cuales el que es relativo a l a  

base del transistor de conmutación presenta una constante de 

tiempo superior a la  del otro* de t a l  modo que la  variación 

transitoria de la  tensión del colector del citado transistor
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10.

15 .

25.

teoiiinal está siempre a la  frecuencia mínima reproducidle 

del translador y  del altavoz del puesto del usuario*.

Otro grupo a resistencia y capacidad está previsto 

sobíe la  base del transistor de entrada del circuito del 

usuario para bloquear este transistor, presentando el citado 

grupo una constante de tiempo superior a la  de la  conmutación, 

de manera a impedir la  manifestación de oscilaciones durante 

el período transitorio de conmutación.

la  invención se extiende a una instalación equipada 

de dispositivo interfonos de acuerdo a los precedentes o s i .  

milares.

la  invención se extiende igualmente a la s  carao. 

teJpBticas resultantes de la  descripción que sigue y dé 3̂ os 

dibu jos anexos* asi como a sus posibles combinaciones. Y .
■¡■Y '' " •' • •

la  descripción siguiente se refiere a los dibu jos '...
• • ♦

adjuntos, que representan ejemplos de realización de la**v 

invéiición, en cuyos dibujos: -
• - . y ,

la  ligara 1 es un esquema eléctrico de conjunto ‘ ; ,
'v-. ’ • * ♦ *

de úna instalación equipada de dispositivos conforme a l é ¿ •** 

invpción; \  ^

- la  Figura 2 es un esquema eléctrico de detalle que ' • • * 

representa una foxma de realización preferida.

En los dibujos, Â  y Ag designan dos amplificado- 

resJde canal. El primer amplificador está previsto para la  

transmisión, en el sentido de la  flecha del puesto cen-

tré í al puesto del usuario $«. El segundo amplificador
.. - * ‘ •

está previsto para, la  transmisión, en el sentido de la



- i
flecha Fg, de Sg a S ,̂

El puesto central comprende un micrófono 10  y  un 

altavoz 1 1 » El puesto del usuario solamente comprende un 

altavoz 12, el cual asume las funciones de altavoz y de 

micrófono» " • .

Según la  invención, las etapas texminales de cada 

amplificador, están interconectadas y funcionan sobre pues» 

tos; de trabajo diferentes de la  oaracteríst ica.

? ;■ En el ejemplo representado, las citadas etapas 

están constituidas respectivamente por los transistores T_•/* ...........  - • .....  ' • • ••■ . . . .  o
y Tg cuyos emisores están enlazados mediante un conductor 1 3 , 

y cuyas bases, sobre las cuales liega  la  señal a amplificar, 

están polarizadas con tensiones diferentes. La tensián jiás 

elevada es la  tensión de polarización del transistor pomo

lo muestra la  Figura con la  ayuda de los símbolos 14  y £5”............
.*• “ ' * V. . *

respectivamente para loa generadores eláct ricos, ‘ .
' • ■ ■; • ■ ................. ; ............

; : Le manera más concreta, la  tensián de polarización
..........

de la  báse del transistor 3? se elige de manera, qué sea

igáál a la  tensión existente en ios bornes de la  résistancíá .. • . ••’ ■.»
16  cuando él transistor Te es conductor,

- .... . .  .

Le esta manera, cuando Tg es conductor, Tg está • *

bloqueado por ausencia de polarización.

Por medio de los enlaces 17  y 18 , los .colectores 

de los citadps transistores mandan, el primero e l altavoz 

le  del puesto S2 y» ©i segundo, el altavoz 11 del puesto 

-.'v'̂ /En consecuencia, el estado.dé conductibilidad del 

canal de amplifipación A*, éntrala automáticamente el estado



de bloqueo, del canal sin ninguna ptra intervención por

parte de los medios exteriores a los amplificadores, lo que,
*

conforme a .los objetos de la  invención, permite obtener una 

simplificación nótenle de los circuitos,

Para producir el cambio de estado de funcionamiento 

entre los dos canales dé .amplificación, el. dispositivo sola* 

menté apela a un solo; elemento a válvula exterior a los ampli­

ficadores y mandado por ima tensión obtenida al rectificar  

y comparar una fracción de las corrientes fónicas circulantes 

en los amplificadores¿

En el ejemplo representado, un t a l  elemento a vál­

vula está constituido por un transistor T- montado sobre la  ,o .
bape del transistor 3? de manera que pueda ..poner en cortocir­

cuito en tensión de polarización» .
v. V *

■}& Por medio de un conductor 1 9 „ l a  base del transís-*.*; •
tor T- est á enlazada, eó un puntó 20, a los bornes de dos 

resistencias 21 y. 22 al principio de un par de circuitos *
*

• ¿
rectificadores23  y 24 que rectifican una fracción de lá •. ** ♦ *
corriente fónica deducida.en cada amplificador por medio fie*1

. -A
loa transformadores 25 y ¡26 respectivamente* *. • *

v l a  corriente* rectificada en 23 es deducida de *. • ' 

modo a producir en el punto 29 una tensión positiva (salida 

catódica); mientras q¡ue la  corriente rectificada en 24 es 

deducida para producir en el ponto 2Q una tensión negativa

(salida anódicaj*; . , , . ^
- ** *. * ’ ' . ■; ......................  • ' •

Además, por el motivo que se especifisará a con-



tinuación, la  tensión negativa en los bornes de la  resisten» 

d a  22 es sensiblemente mayor que la  tensión positiva exis­

tente en los bornes de la  resistencia 21, siendo la  primera' 

t  enslón vent añosamente igual al doble de la  segunda; teniendo 

lugar una ta l desigualdad para valores Iguales de las resis» 

tenoias 21 y 22*

Sobre la  base del transistor se tiene por 

tanto esencialmente a cada instante una tensión de mando

igual a la  suma vectorial de las tebsiones comparadas en el 

punto 20,

En ausencia de modulación sobre el canal la  

tensión de mandó sobre la  base es exclusivamente la  t  en- 

sión negativa correspondiente a la  corriente fónica décbucida
• • • • • : * '  •<?* - -

en 24,

\ Be ello resulta que este transistor está bloqueadÓÍ *
V-.. v' ’ ' ’ : ■ '... . - *

y que el transistor terminal I -  recibe la  polarización^, .• V

no mal de base, se vuelve conductor y bloquea, conforma a*.lo

qué se ha dicho antes, el transistor terminal Tg para pernio 

t i r  la  transmisión de a v í j
Inversamente, cuando el amplificador A- está en .’ *•**.

' - -V;;. ' • ‘ •’ • ■ • • . v . ■ '. , . • . ♦
servicio, sobre la  base de T existe una tensión de mando ;•**.*• 

positivo que satura el citado transistor* haciéndolo conduc­

toras! poner en cortocircuito la  baste de Ig y bloquearla, 

í f  Para el sentido de transmisión de Sg a 3^, se 

produce un acoplo acústico en entre el altavoz 11 y el 

microfono lO, el amplificador Â  se pone en funcionamiento 

de manera que en el circuito 23 circule una corriente fónica



de retomo que po drá producir la  conmutación de la  manera 

■ descrita* .

Ello es evitado por el hecho de que la  tensión 

negativa es en valor absoluto mucho más grande que la  

5* tensión positiva* Do ello resulta que, cuando en el punto

2& existen las- dos tensiones de mando, la  tensión de compara­

ción resultante es siempre negativa y mantiene a T. bloqueado
0

impidiendo la  conmutación*

En la  forma de realización práctica y preferida 

10. representa en detalle en la  ligara 2, los emisores de los

transistores terminales 3? s y T  ̂ estáh polarizados a través

de un grupo a resistencia y  cag^idad designado po r 2 7 é « De
■ ■ ■ ■ •■ ' ■ ■■■ , í • ♦. • • • 

mañera similar; la  tensión de maadosobre la  base dél tran-

sistór f  es regalada por otro' grupo a resistencia y oa^aci-

1 5 . dad¡;designado por 28 dispuesto a continuación de un tronáis-
"  -.V  - . * ¿  *  *

tor- T que tiene solamente la  misión de transferencia de.
7 • . . .  ■ .. . . 

impedanoia»

Entre los dos grupos a resistencia y capacidad ’ * .

anteriores; el grupo designado por 28 presenta una constante
M • r  • - - - - -  '  - • '  •••*;

;  *
20» de tiempo superior (o en el lim íte igual) a la  constante de* *

;■ ' ' \ v  v  ■ - -í • ‘ •.1. ■ : \
tiempo del grupo 28* En consecuencia; durante la  coiimuta-* < •-

oióó, la  tensión de emisor del transistor T_ alcanza el 

valor nominal Ve3 con tuna variación amortiguada» En parti­

cular, Ips valores características de los grupos a reslsten- 

25* ola y capacidad anteriores son escogidos de forma que la

variación transitoria, de la  tensión de emisor Ve3 resul­



tante, se» simpre inférior a la  frecuencia repro ducible 

nominal dól altavos 12 y del transductor correspondiente

; En otros términos, se tiene»

ma frecuencia por f  minutos:

designando esta u lt i -

d Ve3 f  minutos

dt

Se elimina asi la  frecuencia de conmutación que» 

pi^vpcaádó un óh.©qpe en el alt avoz  ̂ corta la  part e in icial 

de::ia.: infoiteaciód»

Conforme a, la  invención, esta previsto además otro.
¿ . ..... . 1 • • *?*

¡grupo a resistencia y capacidad constituido por las resisten—i ;v ..... ; '• • • •• ■ i»-*-.*-
Olas; ?9 , ®) y la  capeldad3., estando este grupo dispuesto
‘ v' • ’' /'r-v • .... ~ • • ¡' .?V * ■
sobre ;l a base del transistor 5 . a la  entrada del  amplifica- 

ctor A¿. '

■fy: -la. gi^p© t  al tiene por finalidad impedir que e l .
• , r**

citiado transistor sea conductor cuando los transistores ’

tertinalQs 3?s y 3*̂ están m  periodo de cambio, para 4«V;
evitar ia  intervención de oscilacíónea de reseción*- '¿a cono- '

' .-y" ‘ -J -•. * . • - -
t a^e'¡de tiempo del" c it ado grupo ée ipór tanto eligida dé V / 4 

manera que: sea superior s i tiamp©' dé conmutación entre loo 

oanilies*

En el ejemplo de la  Figura 2»; loo dos amplifica­

dor^ Arj_ y Ag están representados como comprendiendo respec­

tivamente tres y dos etapas de amplificación respectivamente
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5 .

' ‘ ?

compuestas de los transistores 3?2, Tg y T f̂  T^. Pero

quede bien entendido que estos amplificadores pueden estar 

compuestos de un numero cualquiera de etapas constituidas de 

elementos a válvula cualquiera, no imponiéndose ninguna l i ­

mitación a la  ganancia de amplificación de los canales de 

transmisión.. '

Es evidente que l a  invención no se lim ita a los 

ejemplos de realización anteriormente descritos y represen-' 

t ados y a partir de los cuales se podrá prever otras formas 

y: Otros modos de realización, sin por ello salirse del! ámbito 

dé l a  invención.

«
r é*
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He olía Ota descripción del presente invento, se decía» 

ran nuevas y de propia invención» la s  siguientes reivindica» 

piones» pon prioridad de la  demanda de patente italiana núm* 

3810/ 65» depositada e l 16 de lebrero de 1*965*

1. Dispositivo interfono para eonmntación automática, 

caracterizado porque comprende dos canales de aoq>llfircáói6n
..............* ’ ’ ' • , '• r.

'  *  * "?

cuyas etapas terminales están interconectadas y  funcionan 

sobre puntos de trabajo distintos dé su característica •rpe- 

peotiva de ta l manera que e l estado de conduotibilldad *deí *, 

la  etapa a stajror polarización ocasiona e l estado de bloqueo 

de la  etapa a más débil polarización» lo  que permite simplí»

fipar la  construcción del dispositivo*, .. ; '•'€ *
: ' ' .......... . . . .  «*2 é Dispositivo segán la  reivindicación 1 » caractipcd»

t . . .  ....

zado porque comporta por lo menos un elemento a válvula de, / i 

conmutación» exterior a ios citados amplificadores, para 

mandar, en función del sentido de la  conversación, la  

conductibilidad dé la  etapa terodnál a mayor polarización.

3* Dispositivo, según la s  reivindicaciones 1 y 2, 

caracterizado porque e l elemento a válvula de conmutación20.



está mandado por una tensión obtenida por comparación de 

dos- fracciones de corrientes fónicas derivadas de dos ampll- 

ficadores, rectificadas én poeicióndefase,  siendo una de 

dichas fraoolónes,: en vélor absoluto, sensiblemente mayor

4 . J&spqi&'ttto, según 'las; reivindicaciones 1 a 3, 

caracterizado porque l a  etapa terminal a mayor polarlzaoió] 

es la  etapa que corresponda aiam plificador del usuario, 

elevada de la s  dos corrientes

vades ;la de ,la; citada etapa, de: tal modo; que cuando la  oita- 

; da etapa. funciona,. la tensión de raudo del ci tado elemento 

: a váitrula de. conmutacidn, presenta, la  polaridad indlCida por 

bo.3̂ e n 1 ,̂;iD4 a;Sl'éyMaé.

15* ' '  ; según la s  reivindicaciones l a 4,

caracterizado porque 'las: Citadas etapas deamplificación* son 

transistorlzadas,e8tahdolo8 emisores dé los transistores

* ! terminales dé los dos Cénales interconectados» estando lúe

r- bases polarizadas de manera, diferente de ta l forma que,* * *<r’ 

2p;..-. ■; y  cüandq el transistor arayorpolarización es conductor.,,
... + v

tensión del émieidn coiinín a lo s  doa traneiatores, es igual; *.

• .<f a l a  tepsidn de: polarización de. la  base dél otro translst& t#?¿

* al que bloquea.

6*í' Dispositivo, ségón la s  reivindicaciones i  a 5, 

caracterizado porque e l citado elemento a válvula de con­

mutación comprende un transistor derivadode modo á poner 

en cortocircuito la  parte dél transistor terminal a mayor



polarización mediante una tensión de mando positiva*

; Dispoeitiyo, pegón la s  reivindicaciones t  a 6, 

caracterizado porque la  corriente fónica derivada del ampli­

ficador del usuario es rectificada y elevada para producir 

en. los tornes de una resistencia de carga úna tensión: negati- 

ya.'que- tenga unvalor absoluto superior a la  tensión p oslti»  

va producida por la  corriente fónica derivada del puesto '

•* ‘ . * J a 7 *
caracterizado porque el circuito dé tase del transistor 

de conmutación y el circuito emisor de la  etapa terminal 

del puesto central comprenden cada uno Un gfuto de resi#»

grupo relativo a la  pase

del transistor de oommrtociÓn una constante de tiempo sjipe-
■ ■ ••'■ ••■ '-Y':-7 ’:T '• ' ' '
rior a la  del otro, dé ta i modo que la  variación transié|p»

fía . de l a  tensión del odléotor dél oitacto transistor teríni-

n r > i . « u e i -  A f W j z e J i v A #  r i f  T r  4 v ¿ » í ;w v u a v « V A y

del tféto£t&áér; y dél altavoz del.puesto dél usuario» r‘<\

. 9* . fiopoeitiyo» según las reivindicaciones i  a §*l» 

caracterizado porque el diepositivp oémprendé > sobre la:- 

tase del transistor de entrada del circuito del usuaiio, “' 5

tiempo supefiór a la  constante déeonmuiaoión para evitar
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para

'86; describe -y .reiytadiea en la  presenta memoria 

^ae;;c©ns^;áe, 1$ , bodas, foliada? y escritas a máquina por 

ána-eola dovstts•oarae¿; /  • >

S.#¿Á

«JAIME ISERN
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